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Въведение
Проектът разглежда проблемите свързани с ефективността на
силови електронни преобразуватели (СЕП). В съвременните
СЕП полупроводниковите прибори с широка забранена зона
намират широко приложение като електронни ключове, като
тази група включва силициево-карбидни (SiC) MOSFET
транзистори и галиево-нитридните (GaN) транзистори.
Възможностите на SiC транзисторите за превключване на
високи напрежения, съчетани с топлинните им
характеристики ги правя подходящи за приложения с висока
мощност и високо напрежение. В сравнение с тях галиево-
нитридните (GaN) транзистори, които са разработени по най-
съвременни технологии позволяващи подвижност на
електрони (HEMT), демонстрират ниско съпротивление при
включване и висока скорост на превключване, което ги прави
по-подходящ за приложения с ниско до средно напрежение и
с ниска до средна мощност.

Заключение
В резултат от изпълнението на проекта могат да бъдат посочени следните
основни приноси:
• Подобряване лабораторната база на звеното и създаване на технически
възможности за реализирането на по-задълбочени и комплексни научно-
технологически разработки. Разширяване на капацитета за по-нататъшни
научни изследвания в рамките на международни консорциуми.
• Подпомагане на научното развитие и израстване на участниците в проекта.
• Използване на постигнатите резултати като основно при подготовката на
бъдещи национални и международни проектни предложения.

Резултати
На база на изпълнението на проекта са получени следните

научноизследователски резултати:
• Изследване и оценка на съществуващите подходи при
управлението на електронни ключове във високоефективните
елек-тронни преобразуватели.
• Разработени подобрени алгоритми и подходи за
управление на високоефективни силови електронни
преобразуватели базирани на GaN транзистори.
• Подобрени схемотехнични решения – управляващи и
комутиращи блокове и възли в силови електронни
преобразуватели с подобрени параметри, включващи
ефективност, плътност на мощността, показатели свързани с
качеството на консумираната електрическа енергия и други.

В практически аспект в резултат от изпълнението на
проекта са разработени:
• Софтуерни инструменти за оценка и проектиране на силови
електронни преобразуватели.
• Прототипи на високоефективни GaN електронни
преобразуватели.
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а) б)

a) Блокова схема на система за на високоефективен зарядна
самодвижеща се морска платформа и б) Цикъл на заряд на батерия на 

проектираната система


